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《電子學與電路學》 

試題評析 

 
 

 

一、 一線圈流有 1 安培之峰值電流，且有 0.6落後的功率因數，此線圈接 120 伏特且 60Hz 的電源，假設該線圈

是以串聯的 RL 電路模型，其中 R為線圈的電阻，試求 

(一)線圈的複數功率，以及(二)R 與 L 之值。(10 分) 

 

【擬答】 
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二、 圖一中為 RC 並聯電路，υ(0+)=9 伏特，試求 t>0 時之υ(t)值。(10 分) 
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           圖一 

 

【擬答】 

 

 
 

三、 試解釋(一)戴維寧定理及(二)重疊原理。(15 分) 

 

【擬答】 

 
 

四、試求出圖二中之輸出電壓υ0以輸入電壓υ1與υ2的表示方程式。(15 分) 
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           圖二 
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【擬答】 

 

 
 

五、試求圖三電路中的υE、υC1以及υC2。假設電晶體導通時的|υBE|值約為 0.7 伏特，並且α值約等於 1。(15 分) 
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          圖三 

 
【擬答】 
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六、 圖四所示為一回授電路（feedback circuit），Rf=47KΩ，RC=4.7KΩ及 Rs=10kΩ，試求出(一)小訊號電壓增益

o
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υ
，(二)輸入電阻 Rif。(15 分) 
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           圖四 

 

【擬答】 
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七、試解釋：（20 分） 

(一)DMOS 電晶體 

(二)AB類放大器 

(三)迴轉率（slew rate） 

(四)CMOS 電路 

 

【擬答】 

 


